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Hochtemperatursensor mit PlatinmeSwiderstand 



Die Erfindung betrifft einen Hochtemperatursensor mit 
PlatinmeSwiderstand . 

Aus der EPO 774 650 Al ist bekannt, daS der Einsatz von 
PlatinmeSwiderstanden in Temperatursensoren bei einer Tempe- 
ratur uber ca. 600 °C problematisch ist, weil das Platin von 
umgebenen Verunreinigungen angegriffen wird; dieses wird 
gemaS genannter Druckschrift dadurch (iberwunden, daS iiber 
eine Anschlufcleitung Sauerstoff zum Platinelement zugefuhrt 
wird, wobei hierbei ein Spezialkabel Verwendung findet. 

Aufgabe der Erfindung ist es, unter Vermeidung aufwen- 
diger MaSnahmen, wie sie beispielsweie in der genannten 
Druckschrift vorgeschlagen werden, Temperatursensoren mit 
PlatinmeSwiderstanden auch bei Temperaturen liber 600 °C 
einsetzbar zu machen, ohne da£ das Platin durch Verunreini- 
gungen vergiftet wird. Daruber hinaus muS die vorzuschlagen- 
de Losung technisch einfach sein, wie dieses die automatic 
sierte Serienproduktion derartiger Gegenstande erfordert. 

Die erf indungsgemaSe Aufgabe wird durch den Hochtempe- 
ratursensor gemaS Anspruch 1 gelost; weitere vorteilhafte 
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Ausgestaltung der Erfindung ergeben sich aus den nachfolgen- 
den Anspruchen 2 und 3 . 

Der erf indungsgemaSe Hochtemperatursensor mit Platin- 
melSwiderstand wird demnach beluftet, womit einer Vergiftung 
des Platins durch Verunreinigungen entgegengewirkt wird, so 
daS diese Hochtemperatursensoren auch bei Temperaturen von 
uber 600 °C problemlos eingesetzt werden konnen. Die Kon- 
struktion des erf indungsgemaSen Sensors ist einfach und 
damit der automat ischen Fertigung zuganglich. 

Die Erfindung wird anhand der beiliegenden Figur, die 
eine bevorzugte Aus fuhrungs form der Erfindung wiedergibt, 
erlautert . 

Hierbei weist der Hochtemperatursensor ein Gehause 6 
auf, dessen anschluSseitger Bereich mit Kuhlrippen 7 ver- 
sehen ist. Im Bereich der Kuhlrippen 7 , bevorzugt unterhalb 
des Verbindungsbereichs zwischen AnschluSkabel 4 und Gehau- 
serippen 7 weist das Gehause Bohrungen, vorzugsweise minde- 
stens zwei Bohrungen 1 auf, deren Durchmesser nicht kritisch 
ist, beispielsweise jedoch etwa 1 mm betragt. 

Diese Bohrungen stellen die Verbindung zum Innern des 
Gehauses 6 her, an dem meSseitig der Platinf lachwiderstand 5 
angeordnet ist. Auf diese Weise steht der Platinf lachwider- 
stand 5 in dem rohrformigen Ansatz 5a in Verbindung mit der 
Umgebungsatmosphare des erf indungsgemaSen Hochtemperatursen- 
sors . 

Die Bohrungen 1 sind mit einem gasdurchlassigen und 
f liissigkeitsdichten Material verschlossen; dieses konnen 
mikroporose Materialien mit den genannten Eigenschaf ten 
sein, beispielsweise entsprechende Kunststoffe, Kitte, Kera- 
miken und/oder Gewebe. 

Eine bevorzugte Ausf uhrungsf orm besteht darin, daS die 
Bohrungen 1 durch eine rohrabschnittsf orrnige , eng anliegende 
Kulse abgedeckt sind, die aus den zuvor genannten Materia- 
lien besteht. 

Eine andere bevorzugte Ausf uhrungsf orm, wie sie in der 
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Figur wiedergegeben ist, weist einen eng anliegenden, die 
Bohrungen 1 abdeckenden Schlauchabschnitt 2 auf, wobei das 
Material des Schlauchabschnitts 2 gasdurchlassig, jedoch 
f liissigkeitsdicht ist. Ein solches Material ist beispiels- 
weise Polytetraf lurethylen (PTFE) , wobei in diesem Fall 
Wandstarken von etwa 0,6 mm verwendbar sind. Die Wandstarke 
ist jedoch nicht kritisch, sofern die geforderte Gasdurch- 
lassigkeit bei gleichzeitiger Fliissigkeitsdichte resultiert. 

Fixierung und Schutz dieses schlauchf ormigen Abschnitts 
2 erfolgt durch eine rohrabschnittsformige Hiilse 3, die 
ebenfalls mit Bohrungen la versehen ist, und eng an dem 
Schlauchabschnitt 2 anliegt. 
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Anspruche 

1. Hochtemperatursensor mit PlatinmeSwiderstand, der 
ein Gehause 6, das ggf . mit Kuhlrippen 7 versehen ist, auf- 
weist, wobei der PlatinmeSwiderstand 5 in einem rohrformigen 
Ansatz 5a angeordnet ist, wobei unterhalb des gehausesei- 
tigen Endes des Kabelmantels 4 im anschliefienden Gehausebe- 
reich des Sensors mindestens zwei Bohrungen 1 ausgebildet 
sind, die durch das Innere des Gehauses 6 hindurch in Ver- 
bindung mit dem PlatinmeSwiderstand 5 verbunden sind, wobei 
die Bohrungen 1 gasdurchlassig und f liiSigkeitsdicht ver- 
schlossen sind. 

2. Hochtemperatursensor nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet , daS der VerschluS der Bohrungen 1 durch 
einen Rohr- oder Schlauchabschnitt gebildet wird, der aus 
einem gasdurchlassigen und f liissigkeitsdichtem Material 
besteht, wobei dieser Abschnitt eng anliegend uber den Ge- 
hausebereich mit den Bohrungen 1 zu deren dichten Abdeckung 
geschoben ist. 

3. Hochtemperatursensor nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daS iiber den Gehausebereich mit den Bohrun- 
gen 1 ein mikroporoser Membranschlauch, der gasdurchlassig 
und f lussigkeitsdicht ist, geschoben ist, der mittels einer 
rohrabschnittsformigen Hulse 3 uber den Bohrungen 1 fixiert 
ist . 



